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cane, ¢stablecida en 30 Rockefeller Plaza, Kueva York, N.Y.,
Estedos Unidos de Anérica, por:

# UNA DISPOSICION DE CIECUITO DE RECORTE #

El presente invento se refiere a oircuitos eléetricos
que emplean dispositivos semiconduetores y, de modo mds es-
vecifico, a los circultos de recorte que hacen uso de dispo-
sitivos semiconductores de efecto de campo de portal aisla-
do.

Uno de los problemas con que se ha tropezado con clre
cuitos de recorte, como por ejemplo los formadores de onda,
los invertidores de ruido o los separadores de sefiel de Sin-
eronizacién, que hacen uso de tubos de vacio o transistores

bipolares como el dispositivo acbtivo del circuito, e inocluye
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redes resistives~capacitivas, lo constituye la distorsidn de
la onda o sefial de.salida produocida por la preseneia de ruido
de impulso en la sefiel de eatrada, o por los cambios rdpidos
en el aivel de la sefial.

El ruido de impulsc que se eacuentra presente en la
sefial de entrada, o el cazbio repentino del nivel de la se-
fial de entrada cambia la carga del capacitor de acoplamiento
a través del oual se acopla la seiial de entrada. Este capaci~
tor de zcoplamiento es cargado a un valor de pico mgyor o me=-
nor del valor de carga que se desea, de modo que Se cambie
el nivel de recorte del cireauito, por lo cual se recorta un
ciclo subsiguiente de la sefial de entrazda, o un impulso sub-
sigulente de la onda de entradz, a un diferente nivel del que
se desea, En muchos casos el nivel de recorte varia de tal mo-
do que los ol clossubsiguientes de la sefiel de entrada, o los
impulsos subsiguientes de la onda de entrada, no son pasados
a través del circuito Ge recorte.

Este problema se presenta con frecueneia en los circui-
tos separadores de sincronizacidn que se empleen en los re-
ceptores de televisidn, por ejemplo, y la pérdida que se pro=
duce de algunos de los impulsos de sincronizacidn debido al
ruido que se encuenbra presenbe en la seiial de imagen de tew
levisidn se conoce como edificacidn sobre ruido,

Por oconsiguiente, uno de los objetivos del preseate
invento es suministrar un circuito de recorte perfececionado
¥, en los ejemplos preferidos del mismo, suministrar un oire
culto de recorte provisto de inmunidad substancial ocontra la
edificacidn sobre ruido o a los cambios repentinos de nivel
de sefial, y en consecuencia, un circuito de perfeccionado

Separador de sefial de sineronizacidn para receptores de tele=-
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visién.

Un circuito de recorte, segin el presente invento,
incluye un transistor de efecto de campo de portel aislado
provisto de eleetrodes de portal, de fuente y de drenaje.

Se aplica lz sefial de entrads que se va a reeortar entre

los eleotrodos de portal y de fuente, Se aplics un voltaje

de control entre el electrodo de fuente y el de portal con

el objeto de polarizar al transistor de tal modo que se vuel=-
va conductivo dnicamente cuando la sefial de entrada que =se
enligque exceds de un nivel delerminado de antemano., Se aco-
plan los medios de eirocuite al electrodo de drenaje para de-
rivar a una seflal de salida que corresponda a la poreidn de
la de entrada que exceda el nivel de seflal predetemminado.

Como 1lustracidn, un circuito separador de sefial de
sineronizacidn que incluye une realizacidn econcreta del pre-
sente invento consta de uxn circuito de recorte, en la forms
gue se ha deserito anteriorrente, en el cual la seidal de
entrada gplicada &l transistor de efeoto de campo €5 una se-
flal compuesta Ge video gue inecluye impulsos de sinoronizacidn
horizountal y vertical., F1 voltaje de control aplicado entre
los eleotrodos de fuente y de portal dependerd de la amplitud
de la sefial pico, y es derivedo de los medios de circuito
de voltaje de control que se han adaptado para que reciban
la sefial de entrada, La sefial de video compuesta es aplicada
al eleetrodo de portal del transistor, y & los medios de cir-
cuito de voltaje de control, de modo separado. Los medios de
ecircuito acoplan el voltaje de control al electrodo de portal
del transistor, para que se deriva una seilal de salida entre
los electrodos de drenaje y de fuente, que consta unicamente

de los impulsos de sineronizacidn horizontal y vertical., De=-
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bido al hecho que el voltaje de control es defivado del cir-
ouito de modo independiente del transistor de efecto de cam-
po, es decir, el cirouito de voltaje de control es indepen=-
diente del circuito del electrodo de portel del itransistoz,
es posible disefiar a los medios de cirouito de voltaje de
control vara que puedan lograr una inmunidad dptima contre
el ruido, independientemente de cualguier considerzcidn &
una buena respuesta de impulso de sineronizacidén vertical.

Refiriendonos & los dibujos adjuntos:

La figura 1 representa un plano de un transistor de
efecto de campo, adecusdo para emplearse en los circuitos
que incluyan una realizzcién concreta del presente invento;

La figura 2 representa una seceidn transversal efec=
tuada en la 1{nea 2«2 de la figura 1;

La figura $ es uns familia de curvas de corriente de
drena je versus las de voltaje de dremaje, para diversos valo-

res de voltajes del portal a la fuente para sl transistor de

la figura 1;

La figura 4 es un ejemplo de un circuito de recorte
que incluye una reelizacidu conoreta del presente invento;

La figursz 5§ es una diagrema de blogque de un receptor
de televisidn;

La figura & es otro cirecuito de recorte que incluye
una realizacidn concreta del ecircuito del invento;

La figura 7 es une gréfica que ilustra una poreidn
de uaa sefiel de video, gue es de utilided en la descripoién
del funcionamiento del circuifo que se ilustra en la figura 6;

La figura 8 es un circulto separador de sefial de sin-
oronizacidn pars receptores de televisidn, que incluyen une

realizacidn conereta del invento;
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La figura 2 es otro c¢lreuito separador de sefial de
sineronizacidn gue incluye una realizeeidn concreta del in-
vento; ¥

ia flgura 10 es una combinacidn de circuito inversor
de ruido y elrouito separador de seflal de sineronizacidn, em-
pleado en receptores de televisidn, que inecluye una realiza-
0idn concreta del inveuto.

Refiriendonos a las figuras 1 y 2, un transistor de
efecto de campo que pudiera utilizarse con los cirouitos que
incluyen uia realizaeién concreta del iavento consta de un
cuerpo 12 de material semiconductor, EL cuerpo 12 podria ser
mono o policristalino, y puede estar heeno de cualquier mate-
rial zdeenzdo de los que se emplean en el arte de la semicon-
duecidn, Por ejemplo, el cuerpo 12 podrfa ser de silicio casi
intrinseco, tal como un material de silicio tipo P ligeramen-~
te adulterado de 100 .ohmios cm,

Al febricar el dispositivo que se ilustra en la figura
1 se deposita diéxido de silicio fuertemente adulterado sobre
le superficle del cuerpo de silieio 12, ELl didxido de siliclo
se adultera con impurezas tipo N, Empleando la téenioa foto=
resistente o de grabado al aguafuerte, o cualquier otra que
se considere adecuada, se quita el didxido de silieio de don-
de se va a formai el electrode de portal, yd alrededor de
los bordes exterzos de la oblea de silicio, segin se puede
apreciar en la figara 1, Se deja intacto el didxido de sili-
cio depositado en aquellas zonas donde se van a formar las
regiones de fuente y drensje.

Se calienta luego el cuerpo 12 dentro de una atmosfera
adecuada, como al vepor de aguz, de modo gque se oxiden las

zonas del siliecio que queden expuestas para formar las capas
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de didxido de siliecio desarrollado que se indican por las zo-
nas punteadas de la figure 1l.,Durante el proceso témico se
difunden las impurezas de ls ozpa de diféxido de silicio de-
positado dentro del ouerpo de silicio 12 para formar las re-
giones de fuente y de drensje F y D respectivamente (FIGURA
2).

Bjecatando nuevamente el método foto—resistente y de
grabado al aguafuerte, o cualquier otro semejente, se quita
el didxidode silicio depositado de una parte de las regiones
de fuente y drenaje difundidas. Se formen los electrodos pa-
ra las regiones de fuente, drenaje y portal evaporando ua ma-~
terial oconductor mediante unz pantalla enmarcadora de evapo-
raeidn, Tl materisl conductor gue se evapore podria ser oro-
mo y oro, en el orden menocionado, o cualauier otro material
conductor adecasdo,

En la Figura 1 se ilustra la oblea temminada, en don-
de la zona punteadea que se ve entre el borde extermo y la
primera Zona osoura l4 es didxido de silicio desarrollado.
La Zona blanecs 16 es el electrodo conductivo que eorrespon-
de 8l elestrodo de fueute. Las zonas oscuras 14 y 18 son de
diézido de silioio depositado que descansan Sobré umas por-
ciones de la regién difuudida de fuente, y la zona ozcura 20
es una de didxido de silicio depositado gue descensa sobre
una porcién de la regién difurdida de Grensje. Las zonas
blancas 22 y 24 son los electrodos conductivos que corres-
ponden al de portsl y el de drenaje, respectivamente, La 2o~
na punteada 28 es ums capa de Aidxido de siliecio desarrolla~
do, sobre una parte de la ocual s va 2 colocar el electrodo
de portal 22, y la oual aisla a2l electrodo de portal 22 del

cuerpo 12 de subestrato de siliocio, as{ como de los electro=
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dos de fuente y de drenaje, segin se ilustrs en la Figura 2.
En frecuencias bajes, la resistencia de entrada del disposi-
tivo es del orden de los 1014 ohmios. Ia oblea de silicio se
encuentra montada sobre una base conductiva o encabezador 26,
en la forma que se ilustra en la Figura 2. ILa capa de di éxido
de silicio desarrollado 25, sobre la que se monta el electro-
do de porbtal 22, desceansa sobre una capa de inversiém o canal
que conects a las regiones de fueube y de drenzje. EL electro-
do de portal es desplazado hacla la regidn de fuente F, de mo-
do que la distancia entre la regién de fuente F y el electro-
do de portal 22 sea menor que la distancia entre el electrodo
de portel 22 y la regién de drenaje D, Si se deseara, el eleo-
trodo de portal podriaz traslapar sobre la capa 18 de diéxido
de silicio depositado. Alterumetivamente, el electrodo de por-~
tal podria colocarse simétricamente entre las regiones de
fuente y de drema jo.

Se conectan entre s{ los eleetrodos de drenaje y de
fusnte mediente un canal G, que se ilustra en la Figura 2 en
1{neas punteadas, fluyendo los electrones de fuente a drena-~
je, en esta regién de ocanal fino, cerca a la superficie.

Ia oblea semiconduectora 12 podria ser de tipo opuesto
de conductividad del que se ha descrito anteriormente, y Due-
de estar hecha de un maberial semiconductor tipo N ligeramen-
te adulterado, con regiones de fuente y de drenaje de material
tipo P. Se define el electrodo de fuente como aquel electrodo
del oual fluyan las portadoras meyoritarias, y el eleetrodo
de drem je como aquel hacia el oual fluyen las portadoras ma-
yoritarias. En el caso del dispositivo que se ilustra en las

Figuras 1 y 2, con uns oblea tipo P y regiones de fuente y dre-

naje tipo N, las portedoras mayoriatariss son electrones que
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fluyen hacia el terminal del potencial nositivo, Por consi-

guiente, y puesto que el dispositivo es substancialmente si-
nétrico, el electrodo 16 o 24 al que se apligue el potencial
positivo de uns fuente de abastecimiento funcionard como el

electrodo de drenaje, S5i el dispositivo Huviera un subestra-
to u oblea tipo N, las portadoras mgyoritarias serian rhue-

cos», y ol electrodo al que se aplique el temminal negativo

de una fueute de abastecimiento funoionard como el eleectrodo
de drenaje.

Ia Figura 8 es una familia de curvas 30 - 89, que ilus-
tra la ocorriente de drenaje (trazada en miliamperios a lo lar-
go de la ordenada) versus el voltaje de drenzje (trazado a lo
largo de la absoisa), que representan las caracteristicas del
transistor de las Figuras 1 y 2 para diversos valores de vol=-
taje de portal a la fuente. Una de las caracteristiocas de un
transistor de efecto de campo de portal aislado es que la ca-
racteristica de polarizacidn cero puede encontrarse en cuales-
guiera de las curvas 30 = 37 que se ilustran en la Figura 3,
representando las curvas por encima de la de polarizzoidn ce-
ro los valtajes positivos de portal con relacidn a la fuente,
¥ las ourvas por debajo del punto de polarizacidn cero los
voltajes negativos de portal con relacidn a la fuenbe.

Se puede seleccionar la ubicacidn de lachrva de pola-
rizacidn cero controlando el procedimiento de preperacidén del
transistor durante su fabricacidn, Por ejemplo, eontrolando
el tiempo y/o la temperatura de la etepa del procedimiento
durants la cuzl se deszrrolla la capa £8 de didxido de sili-
¢io. 5i la temperatura, o la duracida del periodo de hornea-
do, o ambas; fuesen sumentadas, la curva de polarizacién cero

corresponderia a una de las curvas 37 - 39, Al contrario, si
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se disminuyera la tempersturs o la duracion, o ambes, duran-

te el ciclo de horneado, la curva de polarizacidn cero esta-
ria en valores inferiores de corriente de drenaje, ecomo por
ejemnlo una de las curvas 30 - 35.

Bn el oircuito de recorte ds la Figura 4, se comeota
un transistor 40, semejante al de las Figuras 1 y 2, ocomo el
dispositivo activo del circuito. Uaa sefial de entrada Vé, que
podria ser una seiial sinusoidal, una onda de impulso, o una
geiial de video, por ejemplo, es acoplada al elestrodo de fuen~
te 42 a trevés de un resistor 43 desde una fuente de sefiales
47 provista de un terminal conectado a masa., Se emplea el re=
sistor 43 para évitar que se cargue de manera indeseada a la
fuente de sefiales 49, Se acopla un voltaje de control Vz, que
puede ser un voltaje de polarizaeidn fijo, o que podria veriar
de mggnitud de acuerdo a la amplitud de la senal de entrada
V5, al electrodo de portal 44 a través de un resistor 45 des-
de una fuente de voltaje de control 41 conectada entre el re-
sistor 45 y la masa. Las sefiales de freocuencia son derivadas
& masa a travéds de un capacitor 48. Las sefiales de salida son
desarrolladas a través de un resistor 47, el cual se coneocta
entre el electrodo de drens je 44 y una fuente de potencial de
funecionamiento que se ilustra como una bateria Vl’ que tiene
su terminal negativo conectzdo a masa,

Se gelecciona el valor del voltaje Vé para que contro-
le el flujo de corriente a través del trayéoto de corriente de
fuente a drenaje, de modo gque la corriente fluya dnicemente
onando la seflal de entrada que se apligue al electrodo de fuen-
te 42 aloance un nivel de sefial negetive seleoccionado, Enton-
ces la seiial de salida corresponderd a aquella porcidn de la

sefial de eantrada que sea mds negativa que el nivel de seiial
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El circuito de recorte cue se ilustre en la Figura 4
se puede emplear, por ejemplo, oomo circuito de cemcelacidn
de ruido en un receptor de sefiales de televisidn, semejante
al receptor gque se ilustra en el diegrema de bloque de la Fi-
gura 5, en el gue se he omitido el canal de sonido, El circui-
to de csucelaceidn de ruido nodria ser, por ejemplo, el circui-
to 200 invertidor de ruido que se ilustra en la Figara &,

La sefial de entrada al eircuito 200 invertidor de rui-
do estd compuesta de una sefal de video derivada del amplifica-
dor de video 21C, que incluye los impulsos de sincrohizacién
norizontal y vertical, La seflal de video alimentada el circui-
to invertidor de ruido es de polaridad invertida a la que se
ha alimentado al separmdor de sincronizacidn 2006, donde el in-
vertidor de ruido consta del cirouibo ilustrado en la Figura
4, estendo eu sentido negetivo las exoursiones de impulsos de
sinevonizacién de la sedal de video gue se alimentan sllf, El
eireuito invertidor sirve luego como la fuente 49 que se ilus-
tra en la Figura 4. Se juede obtener asimismo la gefial de en-
trada @l circulto invertidor desdé cuzlauier punto adecuado
en el oireuito recentor, como es sabido.

La sefial de video compusesta que proviene del amplifica-_'
Qor de viceo 2lC es derivada desde una seilal recibida por me-
dio de la antena 202 y puede elaborarse, en la forma que se
conoee en el arte, a través de wu receptor superheterodino de
amplitad modulade compuesto de una etszpa 212 oseciladora-mez-
cladora-amplificsdora de freeunencia radial, de las etapas 214
amplificadoras de frecueucia intermedia y de un segundo elreui-
to detector 216. La seilal compuesta de video derivada del am-

plificedor de video 210 es acoplada al tubo de imagen 204 y a
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un circuito eneclavado 218 de control de ganancia automdtica
(CGA). Se deriva un voltaje de control desde el circuito de
CGA 218, Bste voltaje de eontrol dependerd del cambio que'se
efectde en el nivel de borrado o en las puntas de los impul-
sos de sineronizacidn. Se anliea el voltaje de control de CGA
a las etapas de amplificacidn 212 y &l4 de frecuencia radia
(f.r.) y de frecueneia intermedia (f.i.), en la forma que se
ilustra en la figura 5, para controlar la gananeia de las
etapas de f.r, y de f.i. Se deriva un voltaje que depende~
T4 segin sea el CGA desde las etapas de amplifiocacién de f.i,
0 de cualquier otra fuente adecuada, y se aplica al eirecuito
200 de cancelacidn de ruido. BEste voltaje dependiente del
CGA_corresponde al voltaje de control Vé que se muesbra en
la figure 4. La corriente fluye a través del trayecto de
corriente deAfuente a drenaje del transisbor 40 dnicamente
cuando la sefial de entrada excede el nivel de los impulsos

de sincronizacién, con lo cual dnicesmente el ruido casual

que aparece en las seflales de video hace que el transistor
40 efectde la conduceidn,

La sefial de salida de ruido derivada del electrodo de
drenaje 46 del cirocuito de recorte que sparece en la figura
4 se puede utilizar para canceler una porcidn substancial
del ruido que se enouentra presente en la sefial compuesta de
video en un receptor de televisidén. Esto puede hacerse, por
ejemplo aplicando la sefial de salida de ruido a un cireulto
205 separador de sefial de sincrﬁnizaoién, segin se ilustra
en la figura 5, La sefial de ruldo derivada del eircuito im-
vertidor de ruido 200 consta de la poroidn del ruido existen-
te en 12 sefial de video compuesta que exceda el nivel de im-

pulso de siucronizacidn. Esta sefial de ruido del invertidor
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200 estd a 16802 fuere de fase con el ruido de la sefial come-
puesta de videé aplicada &l circulito separador de sineroni-
zacidn 205 del amplificador de video 210 pare suministrer la
cancelaci ba.

Debido al necho gue la impedancia de portel a fuente
del tfansistor 40 es nmuy elevada, la sefial aplicada al portal
1o produce ningln flujo de carriente de portal (e-d) directa.
Por consiguiente, la carge en el capaoitor 48, y en consecuen=
ecia el puito de trabajo del traunsistor 40, es substancialmente

inmune a2 la edificaocidn sobre ruido o a cambios rdpidos del ni-

vel de la sefial que podrian hacer que los impulsos subsiguien-
tes, o las poreiones subsiguientes de la seiial de entrada apa~
recieran deformadas en la salida, y afin desaparsecleran comple~-
tamente ea galgunos casos.

En la figura 6, gque ilustra otro circaito de recorte,
se coneota nuevamente uun transistor &0, semejante al que se
ilustra en las figuras 1 y 2, como el dispositivo activo del
eircuito, Uu poteucial de funcionamiento Vi, gue proviene de
una fuente de potencial de trabajo (que no aparece ilustrada),
que podrfa gser uns bateria, por ejenplo, con su temminal ne-
gativo conectado & tierrs, es aplieado, a través de un resis-
tor 57, entre el electrodo de fuente 54 y el electrodo de dre~
naje 56, El electrodo de fuente 54 se conecta a masa.

Las sefiales de sntrada Vé, que podria ser por ejemplo
una seilal de video, son acopladas al electrodo de portal bH2
a travéds de uu resistor 51 y de un capacitor 45, Un resistor
B3, coxeobado entre le masa y el resistor 51, fome, conjun-
tamente ocon el resistor o1, una red divisora de voltaje para
obtener el nivel que se desea de sefial de entrada,

Un voltaje de control Vg, que ocontrola el punto oritico
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de conducecidn entre los electrodos de drenaje y de fuente,

segﬁn se ha explicado antes con referencia a la figura 4,

es gplicado al electrodo de portal £2 a través de un resis-
tor 58. El volteje de control V% es de tal magnitud qus el
transistor se encuentra normalmente en su condicidn de corte,
fluyendo la corriente a través del trayecto de corriente de
fuente a drenaje del transistor 50 dnicamente cuando el Vol~
taje de sefial Vé exeecde el nivel establecido por el voltaje
de ocontrol Vé.

Ias sefinles de salida son derivadas desde el transis-
tor 50 a través de un capacltor de acoplemiento 60 conectado
entre el electrodo de drenaje 56 y un eircuito de utilizacidn
(que no aparece ilustrado). El eircuito de recorte que se ilus-
tra en la figura 6 podria constar el circuito 200 de cancela-
oidn de ruido o de inversidn de ruido que se emplea en un re-
ceptor de televisidn, vor ejemplo, segdn se ilustra en la figura
5, Bu dicho ecaso, las sefiales de video gue se aplicaan al eleo-
trodo de portal 52 se encuentran en la mism fase que las que
se aplican al separador de sinoronizaeidn 205, entendiendose

los impulsos de sinoronizacidn en sentido positivo. Se puede

- deriver el voltaje de control Vg segln sea el circuito de CGA

del receptor de televisidn que se ilustra en la figura d o,

si se desears pars otras aplicaciones, se podria aplicar um
voltaje de polarizecidn fija entre los electrodos de portal
y de fuente 52 ylbé. En caso de que se empleara el cirouito

de recorte como un eirecuito de iaversidn de ruido em un re-

ceptor de sefiales de televisidn, ocurrirfa la condunccién en

el trayecto de corriente de fuente a drenaje del transistor

dniceamente cuando el ruido excediera el nivel de log picos

de sineronizacidn,
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La seilal de ruido que se deriva del electrodo de dre-

naje 56 es de fase invertids, y posee una amplitud que serd
deteminada por la ganancia del transistor. Debide el hecho

de gue el transistor 5C no permite el flujo de aorrieute &
través del electrodo de portal, la carza en €l capscitor 55,
que determinard la polarizaeidn del transistor, no efectda

la edificucidn sobre picos de ruido, Por consigulente, queden-
maeterialmente reducidos 1os problemas pertinentes al compro=
niso trausigente entre la constante de tiempo del olrouito

de entrada y la actuacidén optima de recorte y exeelente inmu-
aidad al ruido,

Couo se ilustra en la figura 7, una sefial compuesta de
televisidn, que se modula sobre la onde Yortadora de imagen
consta de un tren de impulsos 60 de sinoronizacidn horizontsl
relztivemente angostos cue se repiter al final de cada linea
de exploracidn, y de un tren de impulsos 62 de sincronizaeidn
vertiesl relativemente snenos que se repiten al final de cada
cempo completo de imégenes. Todos estos impulsos tiene la mis-
ms amplitud, con respecto al nivel de volteje de referencia
que corresponde al nivel de barrado 66, siendo ademés mayor
este azplitud que la méxiva de ocualesquiera de los ©omponen-
tes 64 de sefiales de imeagen intercaladas,

tos irpulsos 60 de sineronizacidn norizental se repi-
tern & wne frecuencie relativamente alta de 15,750 por segundo

aproximedemente, y los impulsos de sineronizacidn vertiocal se

" repiten a ugs frecasncia relativamente baja de aproximadamente

60 por segundo, Los impuisos de sineronizecidén vertical 62
gparecen llustradogs 00! Q.88 rauuras & razdn del doble de la
linea ¢e explorecidn en la figura 7, y los impulsos igualaedo-

res, que por Lo comdn soi: insertados autes de los impulsos de
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sineronizacidn vertical, se hen omitido en la figura 7.

Bi el cireuito separador de sineronizacidn de la figura
§ la seifial de video, que es semejante a la que se ilustra emn
la Figura 7, es gplicada entre los terminales de entrada t y
1’ y, de este modo, a una red divisors de voltaje 70 y 72. Se
acopla el voltaje de sefial desarrollado a través del resistor
72, a travds de un capacitor de acoplamiento 74, con el elec-
trodo de portal 76 de un trensistor 80 de efecto de campo de
portal sislado, que es semejente al transistor que se ilusira
en la Fﬁgura 1. El transistor 80 es de tipo de acrecentamien~
to, es decir, que 1z curva de la caraoteristica de polariza~
6idn cero corresponde a la curva 30 de la Figura 3, Por esto,
cuando no hay ninguna sefial no fluye substancialmente ninguna
corriente de drenaje a través del trayeeto de corriente de
fuente a drenaje, Sin embargo, pueden tambien emplearse 1los
transistores de ftipo mengua, es decir aguellos en que la cur-
va de polarizaoién cero corresponde a otra ocurva que no sea
la 30, como por ejemplo la curva 36, siempre gue se proporcio-
ne un eircuito de polarizzeidn adecuada para obtener el funcio-
nemiento que se desea, es decir, substamialmente ningdn flu-
Jo de corriente de drenaje, salvo durante los intervalos de
impulsos de sincronizacidn,

El ocapacitor de scoplamiento 74, Jjunto oon el resistor
98, forman una red de filtro de paso alto provista de una ca-
racteristioa de respuesta de frecuencia que pasa los impulsos
de sinecronizacidn vertical sin sufrir distorsién hacia el elec-
trodo de portal 76 del transistor 80. ‘

Se acopla, as{mismo, la sedal de video a través de una
red 77 al subestrato 108 del transistor 80 de efecto de campo.

Como se meneiond anberiorzente, las regiones de fuente y de
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drenaje F y D del transi é%rge éi’echo de campo Se encuentran
en contacto rectificador con el subestrato 108, de un modo

tal que existe de manerz efectiva um par de junturas de rec-
tificacidn 110 y 112 eutre el subestrato 108 y los electrodos
de fuente y de drenzje 100 y 102, La red 77 conectada entre el
resistor 70 y la masa consta de un resistor 84 limitador de
corriente de pico gque se enoueﬁtra conectado en serie con un
capacitor de acoplamiento &7 y un resistor de descarga 935, Se
conecta el subestrato 10v oon el terminal b de la red 7?7 de
modo que la juntura rectificadora 11C yueda conectada a tra-
vés del resistor 95, con lo cual se hace que la junbura de rec-
tifioseidn 110 se vuelva conductiva para las sefiales en senti-
do positivo, efectusndo asi una accibn de tipo sujecién. Se
conecta 2 masa el electrodo de fuente 100 del transistor 80,

y se eplica un potencisl de funcionamiento entre los electro-
dos de fuente y de drenaje 100 y 102, a través de un resistor
102 conectado entre el electrodo de drenaje 102 y una fuente
de potencial de trebajo Vi (que no amarece ilustrada),

Duraute el funeionamiento del ocircuito se desarrolla
la seiigl compuesta Ge video, con picos sincronos alinezdos en
un nivel de pnotencial nredeisrminado, en el poxtel 76, Igno-
rando el cireuito de la jumtura 110 de rectificacidm, euando
se pasa la selal compuesta de video a través del oapaoi tor 74,
por lo comin los picos sineronos no estarian alineados a un
nivel de potencial dado, sino que variarfan dependiendo del
coatenido de la imagen, como se sabe muy bisen. Sin embargo,
la serial compuests de video es acoplads asimismo capaclitiva-
mente al eircuito de juntura 110 de rectificzocidn, Ia Juntura
de reotificacidn 110 alfuea a los picos de sineronizaciéu su-

e

jetandolos al potencial de mesa. Bn otros términos, la Jjuntu-
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ra de rectificaeidn 110 desarrolla suficiente voltaje de ¢ = &

que se combina, a través del resistor 98, con la sefial compuess-
ta de video ton el fin de slinear & los pilaos de sineronizacidn
en algin potencial de referencia de 6 =~ d,

Se siizde este voltaje de o - d, a través de los resisto-
res 98 y 98, a la sefial compuesta en ¢l electrodo de portel 76
para allnear a los pleos de sineronizacidn a un potencial que
haga que el transistor 80 se vuelva conductivo,

Se logra una me jora importante en la inmunidad al ruido
del circuito separador de sinoroalzacidn por el hecho de que se
puede hacer que el resisbor 84 de limitaoidn de corriente de
vico sea mayor del resistor de limitacidn de corriente de pl-
co que puede tolerarse en circuitos de tramsistor bipolar o de
tubo, Hay que tener en cuenta que mientras mayor sea el valor
de resistencia del resistor 84, mejor serd la inmunidad al
raido del eireuito. Se produce la inmunided el ruido perfeccio-
nada debido a gque el reststor 84 atenus los impulsos de ruido
de alta frecuenciat (1) limitando la corriente de ruido pioo
que podria fluir a través de la juntura rectificadora 110 y
producir, por lo btanto, una carge inferior de edificzcidn so-

bre raido en el capacitor y (2) proporecionsmdo un filtro pasa-

-bajo, mediante la capacitancia derivada a masa, que atenus los

componentes de alta frecuensis de los impulsos de mido.

ILa razén por la cual el resistor 84 puede ser mayor que
en oircuitos del arte anbterior es que se puede tolerar substan-
oialmente mds integracidn de la sefial compuesta de video. En
este sentido, demasiada integracién, en separadores de sinero-
nizaoidn del srte anterior, efectusda en la sefial compuesta de
vidso prodaoia un redondeado del borde de avanzada del impulso

de sineronizacidn, oon lo oual se afecta de maners adversa la
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sincronizaocidn de los generadores de desviacidn produciendose
la ilnestebilidad de la imagen, Sin embargo, ya que el resistor
84 produce dniczmente el voltaje de polarizacidn de arrastre
de o ~ d para el transistor 80, se puede tolerar la integra-
oidn de la sefiel compuesta de video hasta tal punto que la se-
flal de video se integra por s{ misma y empieza a producir um
componente enx el voltaje de polariszacidn de ¢ = d que varia
seglin sea ol countenido de la imagen., ‘

%l valor mdximo del resistor 84 estd regido, en primer
lugar, por la cawtidzd de voltaje de_c - d que se necesite de-
sarrollar a través del resistor 93. EL resistor 64 y la juntu~
ra de rectificasecidn 110 counstan de un divisor de voltaje, ¥y
mientras meyor sea el resistor 84 menor serd el voltaje de
e - d gue se desarrolle a través del resistor 93. In este sen-
tido hay que tener presente que se podria conecter el resistor
84 con la fuerte de seiial de video en un punto di ferente del
que se ilustra, y si1 potencial puede aumentarse o disminuirse
medisnte toms o derivacidn conectada a los resistores 70 y 72,
segin sea el impulso de video que se necesite para la red 77,
y la oarge en la fuente de seflal de video gue se pueda tole-
rer,

3e puede modificer el circuito que se ilustra en la Fi-
gura b en le forma que se ilustra en la Tigura 9, con el obje=-
to de logrer una inmunidad perfeccionade gl ruldo. En estas
figarss se na identifiezdo con idéuticos ndmeros de referencia
a aguellos elementos de circulto que son comwies en smbas rea-
lizaciones coneretas del invento, pares indieccr de este modo
gque tauto sus valores como sus fuxoclones son semejantes.

T la Migura 9 se ha substituido la red 78 de constante

de tiempo doble por la red 77 que se ilustrz en la Figura 8,
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y se ha conectado un diodo 82 con la red 78 en el terminal b,
en luger de la junture de reatificacidn 110, De desearse, se
podriz emplear la juntura de rectificscién 110 en el cirarito
que se ilustra en la Figara 9, oconectando el subestrato semi-
conductor con el terminal B, en la forme que se ilugtra median-
te la lfnea quebrsda h, pero el diodo 82 emplesdo en su lugar
aparece ilustrado como una altermativa de los elementos del
sirouito.

Se aplice una sefial compuesta de video, semejante a la
gue se ilaustre en la Figura 7, a los terminales de entrada &
y &'y, en la forma que se llustre en la Figura 8, un capaci=
tor de zscoplamiento 74 acopla la sefial de entreda sl electro-
do de portal 76 del ftransistor &0,

Se acopla asimismo la sefial de video al dfodo semiocon-
doctor 828, a trevés de la red 78 de constante de tiempo doble,
con €l fin de desarrollar un volteje de polerizacibén para el
transistor 80 que alines los impulsos de sincronizscidn a un
nivel de referencia pars permitir su separacién de la seiial
compuesta. La red 78 de constante de tiempo doble incluye el
resistor 84 limitador de corriente de pico conectado en serie
con un capacitor de acoplamiento 86 relstiveamente grende, Se
conecota en serie al ospacitor 8¢ ocon la combinacidn paralelsa
de un capacitor 88 relativemente pequefio y un resistor 90, Un
resistor 928 complets el trayecto a masa, Se conects el electro-
do de 4nodo 94 del dfodo 82 a la juntura del cepacitor 88 ¥
del resistor 92, oconecteandose a masa el eleetrodo catddico
para que el dfodo 82 ejecute la conduccidn de la sefiales en
sentido positivo, con lo cual se efectua uaa aceidn de tipo
sujeeidn, ‘

La constente de tiempo de RC proporcionada por el cepa-
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eitor 86 y los resistores 84, 90 y 92 es lo suficientenente

larga como para gque permita al capaocitor 8¢ que pueda retener
s1 ezrga sin pérdida substenciel dursnte el intervalo entre
los impulscs consecutivos de sineronizacién vertical. Ia cons-
tante de tiempo de 3IC que proporeiona el oapacitor 88 y el re-
sistor 90 deberie ser lo suficientementé eorta como para que
el cepaecitor 35 pueda descargar en grado substeancial durante
el periodo entre los impulsocs consecutivos de sineronizacidn
vertical, Bs decir, que no deberia ser menor que sl periodo

de tiempo de una lfnea de exploracidn, ni mayor que la dura-
oidén de unas cuentes lineas de exploracién horizontal,

Se conecta el electrodo anddico 94 con el electrodo de
portal 76, a trevés de un gran resistor 98, para efectuar la
aplicacidn del volteje de polarizacidn dessrrollado como re=
sultado de la accidn del aiodo 82, pars polarizar al transis-
tor 80,

Se derivan las sefiales de salids (impulsos recortados
de sineronizacidn horizontal y vertical) desde el electrodo de
drenz je 102 a trevés del resistor 104 conectado enbre el eleo-
trodo de drenaje 102 y una fueute de potencial de funoeionamien=
to V;, que no sparece ilustrzda, la eual podria ser una bate-
ria con su terminal negativo coneotedo a masa, por ejemplo, ILa
seilal deriveda del ecireuito ssparsdor de sincronizacidn es tra-
tada con los medios adecuados con el objeto de separar entre
s{ los impulsos de sineronizaeidn vertical y horizontal, aco-
pléndose luego separadamente & los eircuitos de utilizacién que
se deseen, que podria ser, por ejemplo: generadores de onda de
exnloracibn horizontal y verticsl de un receptor de televisidn
(bien conocido eu el arte), segln lo ilustra los generadores de

onda de exploracidn 220 y 222 del receptor de televisidn que se
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ilustra en la Figura 5. Asimismo, segin se muestra en la Fi-
gura 5, las sefiales de salida de los generadores 220 y 222
de onda de exploracibén horizontal y vertical son eplioadas
respectivamente a las bobinas de desviacidn 224 y 226,

En el funcionsmiento de la Figura 9, suponiendo que se
epliocare la sefial ocompuesta de imagen de televisidn a los ter-
minales de entrada § y t’ al comienzo del campo de lg imagen,
el dfodo 82 toma la corriente a través de los capacitores 86
y 88 durante cada uno de los impulsos de sineronizacidn hori-
gzontal. E1 capacltor 86 es cargedo répidamente a cierto volta-
Je durante el primer impulso horizontal, Debido al hecho de
gue fluye aproximademente la misma corriente a través de ambos
oapacitores durante la corta duracidn de un impulso de sincro-
nizacidn horizomtal, la relacidn de los voltzjes a través de
los capacitores 86 y 88 es aproximadsmente igual a la relaocidn
inversa de sus velores de cgpacidad y, debido a que la capaci-
tancia del capecitor 88 es mucno menor gque el valor de la capa-
oitanecia del oapacitor 686, la meyor parte del voltaje aparece
a través del cspacitor 88,

El capacitor 85 descargs répldemente a travds del resis-
tor 90 durente el inbtervslo que precede al impulso de sineroni-
za0idn horizontal subsiguiente; pero el volteje en el eapacitor
86 permanece substanoialmente constante debido a su constente
de tiempo asoeiada relati vamente grande (capaocitor 86, resistor
92),

Finalmente, el eapacitor 86 es cargado con la amplitud
de pico positivo de la sefial ocompuesta de televisidn. Sin em-
bargo, el voltaje a través del ospacitor 88 disminuye a la
larga hasts un valor relativemente bajo suficiente para equi-

par la pérdida del voltaje prodaucida en el espacitor 86 eantre
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los impulsos consecutivos de sineronizacidn horizonmtal.

Bl volteje debectado por el diodo 62 controla la conduo-
oidn del transistor 80, de tal modo que el transistor 82 se
vuelve conductivo dnicamente debido a los impulsos de sineroni-
zacidn horigzontal y vertical, con lo cual alinea las puntas de
los impulsos de sineronizacibn en el electrodo de portal 76.

Los impulsos de ruldo que se encusntran presentes en
la seiigl reecibide en los terainales bt y 3’ son deteotados por
el dfodo 52; sin embargo, la constante de tiempo corto propor-
cionada por el capacitor 88 y por el resistor 90 reduce la
suseep tibilidad del transistor 80 de ser edificado sobre rui-
do, de modo que exisbe uns pérdida mfnima en la separacidn de
impulsos de sincronizacidn.

Sin embargo, la presencia de impulsos de ruido en el

"oirenito del electrodo de portal no erez el problema de edifi-

cacidn del circuito separador de sineronizaeidn sobre ruido,
debido & que no existe corriente alguns para eargar &l capaci-
tor de ccoplamiento 74, nsto permite la consideracién indepen-
diente de la constente de tiempo del portal del traunsistor pa-
ra una separacibn de sineronizacidén Sptima, y la constente de
tiempo del dfodo pars una inmunided dptima al raido.

Como se explicd anteriormente, los cireuitos gue inelu-
yen una realizacidn concrete del preseate invento tienen la
ventaja de que permiten que circuitos independientes puedan
glimentar la sefial compueste al circuito que desarrolla el
voltaje de control y al separador de sineronizaeiln., El resule-

tado es one se puede Lolerar una cantidad cousiderzblemente

meyor de inﬁegrecién en el oirculto de desarrollo del voltsje

de control, teniendo el resistor 84 limltador de corriente me~

yor velor gue los resistores semejantes de limitacién de corrien
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te de nico en circuitos sepzradores de sincronizacidn que em-
plean transistores bipolares o tubos de vacio. Tp los eircui-
tos separadores de sineronizacidn del arte anterior, en 1o
que se emplea el dfodo de base o grilla pera desarrolar el
voltaje de control, se pueden tolerar resistencias menores
limitadoras de corrientes en serie debido a la integracidn
que resulta, que produce el redondsado del borde del impulso
de sineronizacidn.

L0os valores representativos de los elerentos de los oir-
cuitos que se ilustran en las figuras 4, 6 y 9 aparecen indi-
cados en los dibujos a titulo ilustrativo. Se indicen los va-
lores de los resistores en oamios, excepio en los casos en gue
el valor del resistor es en miles de ohmios, enouyo caso se
ha afiadido la letra K pers indicer mil veces el valor mostra-
do. El valor de los capacitores ha sido indicado en mierofara-
djios, excepto el cepzeitor 88 que aparece en la figura 9, que
tiene un velor de 27C mieroferadios,

En la figurz 10 se muestra un clreulto invertidor de
ruido y otro de separacids de sefial de sincronizaclédn, en com-
binacidn para ilustrar un ejemplo de su empleo en un receptor
de televisidn, Los mismos ndmeros sirven nara identificar aque-
llos elementos de circuito (o de recténgulos representado eir-
cuitos) que tienen valores y fuunciones semejantes a los que se
han descrito anteriormente,

Una seilal compuesta de video proveniente de un amplifi=-
cador de video 210 (que se ilustra en la figura 5) es acopla~
da a un oircuito invertidor de ruido 200 semejante al que se
ilustrs en la figure & de los dibujos. Una seflal de salida
proveniente del eirouito invertidor de ruido 200 es derivada

a través del resistor 57 y acoplada, & través de un capacitor
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de acoplamiento 60, al circuito de portal del transistor

8Q dé efecto de campo. Se utiliza el transistor 8¢ de efesto
de campo como el dispositivo activo de un eircuito 205 se~-
parador de sefial de sinecronizacidn semejante al que se ilué—
tra en la figura 8, el cual se muestra como una parte eompo-
nente de un receptor de televisidn en la figura &, Se conec=-
to ssimismo la sefial compussta de video derivada del ampli-
ficador de video 210 con el circuito de portel del transis=
tor 80, entre los terminzles de entrada t y &°.

L sedal del eircuito 200 invertidor de ruido consta
de la poreidn del impulso de ruido que se encusntra presente
en. Lla sefial. compueste de video derivada del amplificador de
video 210 que excede el nivel de seilal determinado por un
voltaje de conbrol de CGA vs, que se aplica al electrodo de
portal 52 del transistor o0 (segdn se ha explicado anterior-
mente con respecto a lu figura 6). La seilal de ruido deriveda
del electrodo de dreunaje 56 tiene una amplitud que estard
deteminada por la ganancia del transistor 50, estando esta
sefial de ruido a 180R fuera de fase con respecto a2l ruido de
la sefizl compuesta de video derivada del amplificador de video
210,

Bsta sefial de ruido, gue es aplicada a la juntura de
la red divisora de voltaje que consta de los registores 70
y 72, cancela substancialmente el ruide gue se encuentra pre-
sente en la sefiul compuests de video gque se aplice al electro-
do de portal 76 del truasistor 80, de modo que se proporciona
wia inmunidal perfeccionada contra ruidos para el circaito
265 separador de siucronizacldn.

Bl fu..cionamiento del eireulto invertidor de ruido 200

y del cirvcuito senarador de sineronizacidn 2CH es semejente
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al funcionamiento que se ne deseritc anleriormente con respec-
to a los circuitos que se ilustran, respectivamente, en las
figuras 6 y 8 de los dibujos.

La presente solicitud gque corresponde a la presentada
en Estados Unidos de américa, el 12 de febrero de 1.364, con
el nimexro 344.272, se mcoge a los benefiocios del erticulo 51

del vigente Estatuto sobre Propledad Industrial,

NOTA

Los puntos de inveneidn propia y nueva que seé presentan
para que sean objeto de esta solicitud de Patente de Invenc ién
en Espafia por VEINTE afios, son los siguientes:

12,~ Una disposicidn de cireuito de recorte que consta
de un transistor de efscto de csmpo de portal aislado provisto
de electrodos de portal, de fuente y de drenaje, de un circuito
de entradz psra aplicar sefinles de entrada entre dichos eleo-
trodos de nortal y de fueute, de los medios para polarizar a
dicho electrodo de portal con respesto al electrodo de fuente
de modo que fluys una corriente a través del trayecto de co-
rriente de fuente a drenaje Unisamente ouando Aichas sefiales
de entrada excedan un nivel predeteminado, y de los medios
de impedancia de carga acoplados entre dichos eleotrodos de
fuente y de drenaje vara desarrollar une sefial de selida que oco-
rrespounds 8 uua poreidn de la sefial de entrada que exceda di-
ocho aivel predelerminado,

22,~ Una Gisposicidn de cirouito ds acuerdo & la recla-
macidn L, en donde se acoplan los medios de polarizaoién entre

di chos electrodos de portel y de fuenbe para polarizar a dicho
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transistor pura que se corte, de modo gue ao fluys corriente
elgaia & trevés de diono trayecto de corricute de fuente a
drenaje excepto duicamente eusndo dicns sefial de entreda ex-

-~

ceda a diecaa polarizecidu de corbte, y en donde dichos medios

m

de polarizecidn aplicen usa polarizacidn ocuyo voltaje depena
derd segln sea lz emplitud de la sefiel, y en que los medios
de impedancla de earga hua sido acoplados entre dicnos elec~
trodos de dremsje y de fuenbte para desarrollar una sefial que
teiuga uuna amplitud substaucielmente constante,

$9,- Una disposicidn de eircuito de acuerdo a la recla=
macidn 1, en el cual se zcopla un eircuito de control de ga-
nanela asutomdtiea para polarizer a dicho electrodo de portal
gon respeoto @ dicho electrodo de fuente, de acuerdo a la ame
plitud de Ciche sefial de entrada, § en el que dichos medios de
impedancia de osrge desarrollan una Sedal gue corresponda a
uae poreidn de la sefial de entrada que exceda el nivel deter
minado por dicuos medios de control de gananela autondtioa,

49,- Una disposicidu de circuito de acaerdo a la recla-
maeidn 1, gae incluye wi terwinel de entrads de seflal; un cire
cuito de antrada scoplado de modo capacitivo a dicho terminal
de eatreds de dicno electrodo de portal; unos medios de reeti-
ficaeidn; unos medios de circaitos acoplando de modo capaciti-
vo a dicao terminal de entrada con dichos medios de rectifioca-
oidu, proporeionaado dichos medios de cirouito uns myor inte-
gracién de las seilales gplicadas a dicho terminal de entréda
de sefial que dieno circulto de entrada; y ua acoplanmiento de
corriente directa entre dichos medios de rectificacidn y dicno
electrodo de portal.

59,- Una disposieida de circuito de acuerdoc a la recla~

maeida 1 ein el que dicho circuito de entrade aplica uuna sefial
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oompuesta'de video de un terminal de entrsda a dicho elee-
trotio de portal, y en donde se encuentran acoplados unos me-
dios de cizcuito de polarizaciéu, gue inocluyen un dfodo semi~
conductor, entre dicho terminsl de entrada y dicho eleotrodo
de fuente para desarrollar un voltaje de polarizacién segin
sea la anplitud de pico de dicha sefial compuesta de video,
ineloyendo dichos medios de polarizacin un resistor para la
limitacidn del flujo de la corriente de pico a través de di-
cao dfodo, y los medios para acoplar a Aicho voltaje de pola=
rizecidn entre dichoseélectrodos de portal y de fuente,

68,- Una disposicidn de cirouito de aouerdo & la Teola-
meeidn 1, que na sido adeptado nara que sirve como cireuito de
cancelaeidn de ruido, en que dicho cireuito de entrada ha si-
do dispuesto para que efecbue la aplicacidn, entre dichos eleo-
trodos de portel y de fuente, de una sefial de video gue incluye
unos impulsos de sineronizacidn norizontal y vertieal, en el
gque los medios de nolarizacidn se han dispuesto de tal modo que
la corriente fluya & través del trayeocto de corriente de fuente
a drenaje Uaicamente cuardo el ruido asociado a dicha sefial de
video exceda la amplitud de dichos impulsos de sinoronizaeién,
y de modo que los medios de impedancia de earga desarrollen una
sefial de ruido que oorresponda & la poreidn del ruido de entra-
da que exceda la amplitud de diocnos impulsos de sinerouizaeidn.

72,- Une disposieidn de circuito de acuerdo a la recla-
macidn 1, que ineluye un terminal de enbtrada de sefial; unos pri-
meros medios de eirecuito gue acoplan de modo capacitivo a dicho
terminal de eatrada con diecho electrodo de portal; unos medios
de derivacién del volteje de control; unos segundos medios de
circuito que acoplan de modo capaocitivo & diocho terminal de en=

trade con dichos medios de derivacién del voltaje de control,
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proporei onando dicnos segundos medios de eircuito meyor inte-
grecidn ¢+ los sefiales aplicadas a dicho terminal de entrada
de sefial qQue diehos primeros medios de circuito; y unos ter-
oceros medios de eireuibo que acoplan a dichos medios de deri-
vecidn del voltaje de control con dicano electrodo de portal,

t%,~ Una disposioidn de eireuito de acuerdo & la reola-
meoidn 7, en donde dicnos meddos de derivacidn del voltaje de
control comstan del trayecto de subestrato a la fuente de di=-
cho traucistor de efecto de eampo de portal aislado,

90,- Une disposioidn de eirouito de acuerdo & la recla=-
maeidn 7, en el que dichos medios de derivacidn del woltaje
de eontrol consten de un diodo acoplado entre dichos electro=
dos de portal y de fuente,

10e,- Uue disposieién de circuito de acuerdo & la reocla-
meoidan 1, dispuesto en un receptor de sefiales de televisidn,
que incdluye wa circuito separador de sinecronizacidn, un circui-
to de oancelacidu de ruido que inecluyeen combinacidn: un tran-
gistor de efeecto de campo de portal aislado provisto de electro-
dos de portel, de fuente y de drenaje, wios medios acoplados
entre dlchos electrodos de portal y de fuente para efectuar
la @ylicacidn de una seial compuesta de video a dicho cireuito
invertidor de ruido, incluyeindo diche sefial de video los im-
pulsos de sineronizaeidn horizontal y vertical provistos de
una ampiitud predeterminada, teniendo dicha sefial de video rui-
dos de impulso indesezdo, los medios para acoplar dicase seilal
de video & dicho circuito separador de sinoronizacidn, los me=-
dios pare polarizar s diaho electrodo de poxtal con respecto
& diecno electrodo de fuente segdn sea la amplitud de dicha se~
fial compuesta de video, de modo que se efectue un flujo de co-

rriente a trewés del trayecto de corriente de fuente a drenaje
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dnicamente ocuando dicho ruide de impulso exceds la amplitud de
dichos impulsos de siacronizacién, los medios de aircuito de
salida conectados entre dichos electrodos de drenaje y de fuen-
te para derivar é una seilal de ruido que corresponda a la por-
oidén de dicho ruido de impulso que exceda la amplitud de di-
chos impulsos de sineronizacidn y los medios de eireuito aco-
plados entre dichos medios de circuito de salida y dicho eir-
cuito separador de sinoronizaocidn para efectuar la aplicacidn
te diona sebal de ruido a dicho circuito separador de sincro-
nizacidn de modo que dicha seiial de ruidb cancele substancial~
mente a dicho ruido de impulso indeseado en di cha sefial oom=
puesta de video,

11¢,- Una disposicidn de eircuibo de acuerdo a la re-
clamaoidn 1, dispuesto como circuito separador de sefial de sin-
cronizacidén de un receptor de televisidn, en donde dicho tran~
sistor de efecto de campo de portal aislado inoluye los medios
de reetifioecidn oconectados de modo intrinseco entre un subes-
trato y dicno electrodo de fuente, en el gue se ha provisto de
una red divisora de voltaje que Biene! Verminales de entrads,
de sslida y oomunes, los medios para aplicar una sefisl compues-
ta de imagen de televisidn incluyendo los impulsos de sinoro-
nizaoidn horizontal y verticel enmtre dichos terminales de en~
trada y comunes, los medios conectados entre dicho terminal
de salida y dlcho electrodo de portal nsra eplicar la poreidn
que se desee de dloha sefial de imagen de televisidn a dicho
transistor, los medios de circuito comectados eitre dicho
terminal de salida y dicao subestrato que incluye un resistor
y un oapacitbor pere aplicar dicha sefial compuesta de video a
dionos medios rectificadores de subestrato para desarrollar

un voltaje de polarizecidn segln sea la amplitud de pleco de

- 89 -
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diohe seiinl compuesia de video, los medios para acoplar a dicho
voltaje de volarizacidn eitre dichos eleetrodos de portal g
de fuente, y un circulto de salida conectado entre dichos eleo~
trodos de drenaje y de fuente vara dexivar a una sefial de sgli-
da que estd constituida substancialmente de sélo dichos impule-
sos de sinoronizacidn norizontsal y vertical.

12¢,~ Una disposicidn de cirouito de scuerdo & la recla=
maeidn 1, dispuesto como un cirocuito separador de sefizl de sin-
cronizeeidn en un receptor de televisidn, gque oconsta de un cir-
cuito de entrada, de termiuales de selide y comunes, de wa red
divisora de voltaje que incluye dos resistores coneotados en
gerie entre dimos terninsles de enbrade y comunes, encontran=-
dose conectado dichio teyminal de salida cou la juntura de di-
chos dos resistores; de los medios para aplicar sefiales compues-
tas de video eutre dlonos terminales de entrada y comunes, de
un capacitor conectado entre dicho teminal de salida y el eleo~-
trodo de nortal de dicho transistor para eplicar la poreidn
que se desee de diche serial compuesta de video a dicho transis-
tor, teniendo dicho capacitor un velor de capacitancla tal gue
dichos impulsos de sinecronizecidn vertical son acoplados a di-
cho eleetrodo de portal sin distorsién, de una red de doble
constante de tlempo pare proporeionar ilnmunidad al ruido que
se encuentra acoplada entre dichos teminales de salida y de
un diodo semiconductor pars derivar un voltaje de polarizacidn
gegin sea la amplitud de pieo de diocha sefial compuesta de vi-
deo, iancluyendo diona rsd de doble tiempo un resistor de li-
mitacion de eorriente de pico coneotado en serie con un segun=
do y wa btercer capacitores ceonectados entre dicho terminal de
salids y diceno diodo, estaudo conectado un primer'resistor a

travéds de di aho tercer capacitor con ¢l fin de suministrer una

- 30 =



constante de tiempo relativemente pequeiia, estsudo conectado
un segundo resistor a través de diono diodo nara proporciomar
con dicho segundo capacitor, una primera constante de tlempo
lo suficlentemente grande como para retener la carga de di-
4] cho cepacitor entre impulsos conseoutivos de sineronizacién
vertical, teniendo dicho resistor de limitacidén de pico un
valor tel como pera que limite el flujo de la corriente a
través de dicho dfodo hasta tal punto en que la poreidn
de video de dicha seflal compuesta de video comience a sumi-
lo nistrar un componente al voltaje detectado por dicho dfodo,
yilos medios de oiroulto amcoplando el voltaje detectado por
dicho dfodo a dicho eleectrodo de portal pars o ontrolar la
eorriente que fluya a través del trayecto de corriente de
fuente a drenaje de dicho traunsistor, con lo oual dicha im=-
15 pedanoia de carga acoplada eatre dichos electrodos de drena~
je y de fuente deriva una sefial de salida que consiste subs-
taneialmente de dichos impulsos de sincronizaoidn verticel y
horizontal,
139,~ Una disposiocidn de circuito de recorte.
20 Pal y oomo se na deserito en la 'emoria que anteocede
representado en los dibujos que se acompailan y para los fines
que se hen espeeificado.

Esta ¥emoria consta de trelnta y una hojas escritas

a mdquina por una sola cara,

redrid, §1 FEB 196%

P.A.

Ateria do Bieburg
Por Pecer.
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